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Микросхема датчика магнитного поля К5331НХ011

Лист технических данных

Описание

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Микросхема содержит встроенные 
магниточувствительные элементы Холла  
и преобразует величину магнитной индукции  
в пропорциональное выходное напряжение. 
Микросхема имеет ратиометрический выход типа 
Rail to Rail.

Напряжение питания 3.5 – 10 В

Диапазон измеряемых полей ±150 мТл

Ратиометрический выход

Интегральные элементы Холла

Низкий температурный дрейф

Пластиковый корпус

Два типа корпуса (опционально)

предельно-допустимые характеристики

Характеристика

Напряжение питания VCC 11 В

Рабочая температура TA –60 ... +85 oC

Температура хранения TA st –60 ... +150 oC

Обозначение Значение ед.

измерения

электрические характеристики 1)

Параметр

Чувствительность

к магнитному полю,


при VCC = 5 B, RL= 10 кОм

Ток потребления,  
 при UCC = 5 B ±10 %,


RLUCC= ∞

Диапазон выходного

напряжения при VCC = 5 B
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справочные параметры

Параметр

Основная, приведенная к диапазону, 
погрешность преобразования 
индукции магнитного поля 1)

Выходное напряжение покоя 2)

Диапазон измеряемой магнитной 
индукции

Дополнительная, приведенная 

к диапазону, погрешность 

преобразования индукции магнитного 
поля 2)
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Обозначение значение ед.

измерения

Примечания:

При TA=25 °C

При TA = −60 °C ... +85 °C

График выходной характеристики
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Схема включения

Габаритный чертеж

Вывод VСС;

Вывод GND;

Вывод OUT;

Дата изготовления (две последние цифры года 
и две цифры недели);

Корпус TO-92S.
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Версия 1.0 от 03.02.25

Форма заказа
Микросхема датчика магнитного поля К5331НХ011 АДКБ.431320.319ТУ - корпус TO-92S

Микросхема датчика магнитного поля К5331НХ011 АДКБ.431320.319ТУ - корпус SOT-23-3L

Вывод VСС;

Вывод OUT;

Вывод GND;

Дата изготовления (две последние цифры года 
и две цифры недели);

Корпус SOT-23-3L.

Габаритный чертеж


